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Изучен эффект объемного захвата быстрых заряженных частиц в изогнутом кристалле. Исследованы потери поперечной энергии,  эффект зависания  и   критерий объемного  захвата быстрых заряженных частиц (БЗЧ). Рассмотрены возможные механизмы объемного захвата: 1) потери поперечной энергии вследствие возбуждения кристалла быстрой заряженной частицей  (протоном, лептоном); 2) многократное рассеяние БЗЧ в изогнутом кристалле; 3) упругое рассеяние БЗЧ в изогнутом кристалле. Показано, что в области зависания отношение скоростей поперечных  и продольных   потерь энергии БЗЧ существенно увеличивается по сравнению с отношением  и по порядку величины равно , т.е., отношению недиагональных элементов ОМДП к диагональным. Установлено, что за эффект объемного захвата БЗЧ отвечают процессы дифракции протонов (лептонов) на изогнутом кристалле, а также эффекты затухания недиагональных элементов матрицы плотности БЗЧ. Предложенный дифракционный механизм основан на учете квантового когерентного рассеяния (дифракции) быстрого протона (лептона) в изогнутом кристалле. 
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